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摘要(译)

在反射型液晶显示装置中，在相邻像素之间没有设置像素电极的空间导
致像素中的显示区域的比例（即，开口率）降低。结果，反射型液晶显
示装置存在显示图像的对比度和亮度降低的问题。一个目的是提供一种
显示具有高对比度和高亮度的图像的液晶显示装置。在液晶显示装置
中，像素电极的端部设置成与相邻的像素电极的端部重叠，其间插入有
绝缘层，使得相邻像素之间的间隔变窄;因此，像素中的显示区域的比例
增加。
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